Teknik Sartname

a) Teklif edilecek kalemlerin timi yazilan 6zelliklere sahip olmalidir.
b) Uriinler teslim edildikten sonra, yapilan analizlerde farkli veya istenmeyen 6zellikler
saptanirsa esdegerligi ile degistirilmesi talep edilebilecektir.

Alinacak Kalemler;

1. M6 ve M10 Silisyum Wafer

Teknik Ozellikleri
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Tek eklemli giines hiicreleri i¢in kullanilabilmeli

Uzerinde yansimay1 engelleyici katman (ARC) bulunmalt

ARC ile silisyum arasinda a-Si katmani ve/veya AlOx bulunmalt
Baz direnci en az 2Q/sq olmalt

Tastyict 6mri en az 3 ms olmalt

En fazla 160um kalinliginda olmalt

On yiizey yansimasi %11°i gecmemeli

Yizeyi piramit seklinde purizlilestirilmis ve piramit boyutu 3um’yi gecmemeli
PERC, TOPCon ve IBC hticre mimarileri ile uyumlu olmalt
950°C tizerinde dayaniklilik géstermeli.

En az 156.75mm x 156.75mm olmali

N-tipi ve P-tipi olmali



